LINEARNA ELEKTRONIKA (13E043LE) - KOLOKVIJUM 19.04.2024.

1. a) [12] Koristéi pravila za crtanje GMK skicirati geometrijsko ne&orenova karakterigimog polinoma
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b) [13] Objasniti kompenzaciju dvopolnog ptgaata dominantnim polom. Navesti prednosti i nedostatke

ovog tipa kompenzacije. Objasniti prakta reSenja kojima se redukuju nedostaci ovog tipagenzacije.

2.Na slici 2 je prikazana struktura trostepenog apenog pojaavata (OP). Prva dva stepena su
transkonduktansna, dok je ¢restepen idealni naponski bafer. Poznato je d&igmna otpornost u izlaznom
¢voru prvog stepen&; = 100k(, dok je ukupna otpornost u izlaznaiworu drugog stepenR, = 2MQ.
Poznato je i da je transkonduktansa prvog stepgpa= 0.4mS, a transkonduktansa drugog stepena
9m2 = 0.5mS.

Ako se od datog OP i dva otpornika napravi neinyeét pojacava:, pojaanja 80 na niskimdestanostima,
dobijeni poj&ava ima maksimalno ravnu amplitudsku karakteristikmapusni opseg od 7,07Mrad/s.

a) [10] Izra&unati ukupnu kapacitivhogt; u izlaznomévoru prvog stepena OP i ukupnu kapacitivnosu
izlaznom¢voru drugog stepena OP, ako je poznato da prvesteposi viSi pol u frekventnu karakteristiku
OP.

b) [15] Izvrsiti diferencijalnu kompenzaciju u kopovratne sprege neinvertdgg poj&avaa poja&anja 8
(formiranog korigenjem pomenutog OP i dva otpornika, §emu je otpornost otpornika od inverttgg
ulaza do mase 1K poklapajéi nulom kompenzacionog kola pol OP tako da nakanp@nzacije pomenuti
neinvertujéi pojatava ima faznu marginu relativnog kruznog p&gaja n/4. Odrediti vrednosti
kompenzacionih elemenata.

+

RLC%IURZC%

Slika 2

Kolokvijum traje 2 sata



